ZP/UR/233/2020 Zatacznik nr 1.1 do siwz

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zakup podtozy InAs do produkcji struktur pétprzewodnikowych metodg MBE

Podtoza InAs do wzrostéw epitaksjalnych metodg MBE — 10 sztuk.

Materiat podtoza — InAs o $rednicy 2 cale
Srednica — ok. 50.5 um

Grubos¢ - ok. 500um

Orientacja — (100)

Dwustronnie polerowany
Domieszkowanie - typ N

Koncentracja no$nikéw —od 1 do 3 x 10** cm



